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Test status 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V

0°C/3.87 V 

0°C/3.87 V 

20°C/3.87 V 

30°C/3.87 V 

40°C/3.87 V 

50°C/3.87 V 

20°C/4.4 V 

20°C/3.65 V 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V

0°C/3.87 V 

0°C/3.87 V 

20°C/3.87 V 

30°C/3.87 V 

40°C/3.87 V 

50°C/3.87 V 

20°C/4.4 V 

20°C/3.65 V 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V
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20°C/3.87 V 

30°C/3.87 V 
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30°C/3.87 V 

40°C/3.87 V 

50°C/3.87 V 

20°C/4.4 V 

20°C/3.65 V 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V

0°C/3.87 V 

0°C/3.87 V 

20°C/3.87 V 

30°C/3.87 V 

40°C/3.87 V 

50°C/3.87 V 

20°C/4.4 V 

20°C/3.65 V 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V

0°C/3.87 V 

             

            
t in full, without

LT

Q

 -0

 0.

 -0.

-0.

0.

0.

-0.

0.

0.

-0.

-0

 -0.

 -0.

 -0.

0.

-0.

-0.

-0.

-0.

-0.

0.

-0.

 -0.

 -0.

 0.

-0.

-0.

0.

-0.

-0.

0.

-0.

0.

 0.

 -0.

 0.

0.

              

            
t the written ap

TE Band 12

QPSK 

.01168  

01218  

.01325  

.00042  

00688  

00620  

.00434  

01404  

00348  

.00501  

.01137  

.01248  

.00921  

.01026  

00546  

.01644  

.00282  

.02177  

.00557  

.01643  

00264  

.00484  

.00601  

.00522  

00089  

.00785  

.00149  

00376  

.00016  

.00792  

01393  

.01018  

01206  

00962  

.00294  

01187  

00848  

 
             

            
pproval of TA Te

2 Channel 2

16Q

-0.0

-0.0

-0.0

-0.0

0.00

0.02

0.00

-0.0

-0.0

0.04

0.06

-0.0

-0.0

-0.0

-0.0

-0.0

0.00

-0.0

-0.0

-0.0

-0.0

0.00

0.00

0.0

0.00

-0.0

0.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.0

-0.0

-0.0

0.00

0.0

0.0

    Report No

            
echnology (Shan

23095 Test R

QAM 

01179  

00732  

00275  

00831  

0649  

2558  

0662  

00261  

01388  

4962  

6267  

00289  

00653  

00668  

01640  

00418  

0748  

00254  

00705  

01173  

00004  

0035  

0085  

1191  

0664  

00231  

0103  

0931  

0297  

1572  

0035  

1570  

00019  

00432  

0349  

1460  

1365  

o:RXA1612-028

      Page 7
nghai) Co., Ltd. 

Results (pp

Conclu

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

PAS

88RF03 

79 of 137 

pm) 

usion 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 

SS 



 
FCC R

TA Techno
This report sh

 
 

Bandw

5MH

10M

 

RF Test Report

logy (Shangh
hall not be repr

1

2

3

4

5

2

2

width T

Hz 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2

2

MHz 

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2

2

              

hai) Co., Ltd. 
roduced except 
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40°C/3.87 V 

50°C/3.87 V 
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20°C/3.65 V 

Test status 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V

0°C/3.87 V 

0°C/3.87 V 

20°C/3.87 V 

30°C/3.87 V 

40°C/3.87 V 

50°C/3.87 V 

20°C/4.4 V 

20°C/3.65 V 

30°C/3.87 V

20°C/3.87 V

10°C/3.87 V

0°C/3.87 V 

0°C/3.87 V 

20°C/3.87 V 
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